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DENEY 4 : BIPOLAR TRANZISTORLU KUVVETLENDIRICILER

1. On Bilgi

Bir isaret kaynagi tarafindan girisine uygulanan giicli, ¢ikis uglarina baglh bir yiike
kuvvetlendirerek veren devrelere kuvvetlendirici denir. Kuvvetlendiriciler, bir dogru akim (DC)
kaynagindan saglanan akimi girisine uygulanan isaretle denetleyebilen elemanlardan (6rnegin
tranzistorler) yararlanarak gerceklestirilir. Gilintimiizde, kuvvetlendiricilerin gergeklestirilmesinde
cok yaygin olarak bipolar jonksiyonlu tranzistorler (BJT) kullanilmaktadir.

Bipolar tranzistorlii kuvvetlendiricilerin ii¢ temel baglant1 sekli vardir: ortak emetorlii, ortak
kollektorlii ve ortak bazli. Sekil 4.1°de bu baglant1 sekilleri gosterilmistir. Baglant1 sekli, giris ve
¢ikis uclarinin se¢imine gore yapilir. Her bir baglant1 seklinin kendine has 6zellikleri vardir.

oV

a) Ortak emetorlii devre b) Ortak kollektorli devre c) Ortak bazli devre

Sekil 4.1. Tranzistorlii kuvvetlendiricilerin baglanti sekli.
II. On Hazirhk

o Sekil 4.2, 4.3 ve 4.4°de gosterilen kuvvetlendirici devrelerinin gerilim ve akim kazanclarini,
giris ve ¢ikis direnglerini hesaplayiniz. BC547B tranzistorii i¢in hemin=200, lcmax=100mA,
lco=1mA, Vge=0,65V, Vcesan=0,2V olarak veriliyor.

I11. Deneyin Yapihisi

1. Sekil 4.2°deki ortak emetdrlii kuvvetlendirici devresini kurunuz. Girise bir isaret uygulamadan
once voltmetre ile Vgg, Vco, Ve Veq gerilimlerini dlgerek devrenin dogrusal (lineer) bdlgede ¢alisip
caligmadigini kontrol ediniz. Daha sonra girise 10kHz’lik bir isaret uygulaymiz. Cikis isaretinde
kirpilma olana kadar giris isaretinin genligini artirmiz. Vg ve V. isaretlerini 6lgekli olarak ¢iziniz.
Devrenin V/Vy ve V/Vg kazanglarini hesaplaymiz. V¢, Vg ve Vg digiimlerindeki isaretleri dc
kademsinde ¢iziniz.

Sekil 4.2. Ortak emetorlii kuvvetlendirici
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2. Devredeki Cg kondansatoriinii agik devre yaparak kazanglari tekrar hesaplayiniz.

4. Sekil 4.3’deki ortak kollektorlii kuvvetlendirici devresini kurunuz. Girise 10kHz’lik bir isaret
uygulaymiz. Cikis isaretinde kirpilma olana kadar giris isaretinin genligini artirmz. Vg ve V.
isaretlerini dlgekli olarak ¢iziniz. Devrenin V/Vy kazancini hesaplayiniz. Ve ve Vg diigiimlerindeki
isaretleri dc kademsinde ¢iziniz.
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Sekil 4.3. Ortak kollektorlii kuvvetlendirici
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5. Sekil 4.4’deki ortak bazli kuvvetlendirici devresini kurunuz. Girise 10kHz’lik bir isaret
uygulayimniz. Cikis isaretinde kirpilma olana kadar giris isaretinin genligini artirmiz. V4 ve V.
isaretlerini Olgekli olarak ¢iziniz. Devrenin V/Vy kazancini hesaplaymiz. Ve, Vg ve Vg
diigiimlerindeki isaretleri dc kademsinde ¢iziniz.
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Sekil 4.4. Ortak bazli kuvvetlendirici
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IVV. Raporda istenenler

1. Sekil 4.2°deki devrede ¢ikis isaretindeki kirpilma nasil simetrik hale getirilebilir?

2. Tranzistorli kuvvetlendirici devresi tasarlarken baglanti seklini nasil secersiniz? Hangi kriterleri
dikkate alirsiniz.
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